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SU 165

Si-npn-Leistungsschalttransistor fiir Transverter, Schaltnetzteile und allgemeine An-
wendung.
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Granzwerte, giiltig fiir den Betriebstemnperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spitzenspannung

Ree = 100 02 Ucerm 800V
Kollektor-Emitter-Spannung

la=0 Ugeo 350V
Kollektorstrom Ic 25A
Kollektorgpitzenstrom lesa 3.0A
Basisstrommittelwert lagavs 1,6A
Basisspitzenstrom I 25A
Gesamtverlustleistung

#; = 90°C P 1now
Sperrschichttemperatur g +115°C

Betriebstemperaturbereich i, +100°C



Kennwerte, bei J, = 25°C - 5K

Kollektor-Emitter-Reststrom
Uee =900V

Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung
le=1A,l;=0,2A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Ig: = ‘LA. I! = ﬂ,?ﬂ

Kollektor-Basis-Stromverhaltnis
Uee=5V,le=05A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
le= 100 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10mA

Einschaltzelt des Kollektorstromes
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Ausschaltzeit des Kollektorstromes

Bestellbezeichnung: Transistor SU 165
Anderungen vorbehalten|

REEE

veb gleichrichterwerk
stahnsdorf
im veb kombinat mikroelektronik

DOR 1533 Stahmador, Rubiidoer Wag
Teles 015220 Telefon &80

Uctan

Usean

haie

Upriceo

Uaricso

min

typ max

1,0 mA
30V

1.5V

1.0 s

50us

—

Information 0682

-

elektronik

export-import

Volkseigener Aulbenhandelsbetneb |
der Deutschen Demakratischen Republik
DDA - 1026 Berhn, Alexanderplatz 6
Haus der Elekiroindustne

Telafor: 21 B0 - Telex: 114721

¥-14-8 3 894 MAG 70-2-82



